SF240

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy

Firma: RFT pi =1
\.
Wykonanie: tranzystor krzemowy planarny n-p-n Ct_ ot _—:_—Q S|
w obudowie plastykowej, cigzar okoto 0,1 G T NS F A
Zastosowanie: regulowane wzmacniacze telewizyjne 03 f 4
posredniej czgstotliwosci w uktadzie OE e 42 f—1256 —+
Typy podobne: BF167 (PH, Tel, Sie, ITT, Ses), ’
KF167 (Tesla), BF225 (Tex) Rys. 1-967 SF240
WartoSci charakterystyczne'
min typ max
Icpo 30 8,0nA 05| pA |przy Usg =40V
Usri)ceo 30 70 Vv przy Ic = 10 mA
U(sr)EBO 4 59 \Y% przy I = 10 pA
Ip 0,85 1,7 mA | przy Ugg =5V, I =10 mA
fr 600 MHz | przy Ucg =10V, I = 4 mA, f= 100 MHz
h
a2yl 10 ps | przy Ugp =10 V, Ip = 4 mA, f= 30 MHz
w
Cize 0,25 pF | przy U =10V, I =1 mA, f= 10,7 MHz
G, —38 —31| dB |przy Ugg= 3V,
G, 25 26 fe=11 mA | 7= 36 Mz,
A dB | przy Ugg =10V, R, =400 Q,
Ie=4mA 1 g —12kQ
G, —14,5 —8 | dB |przy Ugg=5YV,
I, =10 mA
WartoSci graniczne
Ucro max 40 v Piot max 1602) | mW
UcEo max 30 \% 1§ max 125 °C
Uk B0 max 4 A% o —40+-+100 °C
IC max 25 mA Rthj'a <0,6 °C/mW
D tamb = 25°C (- 5°C)
2) tamp = 25°C
Ip/mh]
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Rys. 1-968. Dopuszczalny zakres
pracy
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Rys. 1-969. Charakterystyki statyczne
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Rys. 1-971. Zaleznos$¢ napiecia Ugg od tem-

peratury obudowy
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Rys. 1-970. Zalezno$¢ pradu zerowego kolek- v
tora od temperatury zlacza
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Rys. 1-972. Zalezno$¢ napigcia Ugg od tem-
peratury obudowy
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Rys. 1-976. Zalezno$¢ wspdlczynnika wzmoc-
nienia pradowego od pradu kolektora

Rys. 1-975. Charakterystyka wyjsciowa
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Rys. 1-977. Zaleznoé¢ wspodlczynnika wzmoc-

nienia pradowego od napi¢cia Ugg
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Rys. 1-979. Zaleznos$¢é wspolczynnika szumow

od napiecia Ugp
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Rys. 1-978. Zalezno$¢ parametru ——=— od
w

pradu kolektora
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Rys. 1-980. Zalezno$¢ parametru ——— od
w

napigcia kolektor-emiter
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Rys. 1-981. Zalezno$¢ czestotliwosci granicznej Rys. 1-982. Zalezno$¢ czestotliwosci granicz-
od pradu kolektora nej od napigcia Ugg
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Rys. 1-983. Zaleznos$¢ pojemnosci C,5 od na- Rys. 1-984. Zalezno$¢ wspblczynnika szuméw

pigcia od pradu kolektora



